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ΤΕΥΦΟΣ Νο 7 

 

Θέμα  1ο : Ευρωπαϊκό Εργαστήριο του προγράμματος NANOTEC στην 

Αθήνα-Οκτώβριος 2011  

΢ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο NANO-ΣEC (https://www.fp7-

nanotec.eu/) δηεμήρζε ζηελ Αζήλα ζηηο 12-14 Οθησβξίνπ ην  δεύηεξν Workshop  κε 

ζέκα ηηο λέεο δηαηάμεηο θαη αξρηηεθηνληθέο γηα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα ηεο κεηά C-

MOS επνρήο. 

Σν Workshop έιαβε ρώξα ζην μελνδνρείν Divani Caravel ζηελ Αζήλα θαη είρε σο 

ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππό κειέηε λέσλ ηερλνινγηώλ, δηαηάμεσλ θαη ζρεδηαζκνύ 

γηα ηε κεηά-CMOS επνρή.  ΢ην Workshop ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 60 επηζηήκνλεο,  ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλσλ 7 πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηώλ. Καηά ηελ έλαξμε ηνπ Workshop 

έγηλε αλαθνξά ζηε Μηθξνειεθηξνληθή/Ναλνειεθηξνληθή ζηελ Διιάδα από ηε Γηεπ-

ζύληξηα Δξεπλώλ Αλδξνύια Ναζηνπνύινπ, ε νπνία ηόληζε ηελ ύπαξμε ζηε ρώξα καο 

ηόζν πςεινύ επηπέδνπ έξεπλαο, όζν θαη αληίζηνηρεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο. Δθπξόζσπνο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο εκηαγσγώλ 

(ΔΝΔΒΗ) 

https://www.fp7-nanotec.eu/node/490
https://www.fp7-nanotec.eu/node/490


Νέα—ειδήσεις 

Θέμα  2ο : Καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα  

 

 Τεχνολογία υποστρωμάτων για ολοκλήρωση παθητικών στοιχείων 

RF στο Si  

 

Αλαπηύρζεθε λέα, πςειά ππνζρόκελε ηερλνινγία γηα ηελ νινθιήξσζε παζεηηθώλ 

ζηνηρείσλ RF  ζην Si, κε δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο ζηα ηερλνινγηθά βήκαηα CMOS. 

Με βάζε απηή ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπάζηεθαλ πςειήο απόδνζεο γξακκέο κεηαθν-

ξάο ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ ζην Si γηα ζπρλόηεηεο έσο 110GHz.  

 

Η ηερλνινγία αλαπηύρζεθε από ην Ιλζηηηνύην Μηθξνειεθηξνληθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ 

«Γεκόθξηηνο» ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο EU ICT Nanofunction. 

΢ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο γξάθηεθαλ ηα παξαθάησ: 

 

Breaking news: WP4 
 

On-chip RF passive devices: Porous Si makes again the difference! 

 

A thick highly porous Si layer locally formed on the Si wafer can provide an excellent 

platform for efficient RF shielding from the lossy  monocrystalline  Si substrate.  

 

This was demonstrated at NCSR Demokritos-IMEL (A. G. Nassiopoulou’ s group) [1] 

for the frequency range from dc to 20 GHz by  integrating co-planar waveguides on 

the porous Si layer, measuring their s parameters and extracting the corresponding  
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παξνπζίαζε ηνλ ζρεηηθό θιάδν θαζώο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πεξαηηέξσ πξνώζεζήο ηνπ 

κέζσ ηνπ mi-cluster. 

Καηά ηελ πξώηε κέξα ηνπ workshop , νη εξγαζίεο έγηλαλ ππό ηε κνξθή κηαο θεληξηθήο 

παξνπζίαζεο αλά ζεκαηηθή ελόηεηα, ηελ νπνία αθνινύζεζε ζπδήηεζε θαη εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Σε δεύηεξε κέξα νη ζύλεδξνη ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο εξγαζίαο, όπνπ 

έγηλε αλαιπηηθή ζπδήηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζπλνιηθά 

ζην ηέινο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο.  

Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ: 

Session 1 - Molecular Electronics 

Session 2 -  Mems 

Session 3 -  Solid-State Quantum Computing 

Session 4 -  Nanowires 

Session 5 -  Nanowires 

Session 6 -  Memristors 

Session 7 -  Graphene 

Σα αλαιπηηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ Workshop ζα αλαξηεζνύλ ζύληνκα ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο NANOTEC (https://www.fp7-nanotec.eu/) 

 

https://www.fp7-nanotec.eu/node/490
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Fig. 2 Attenuation loss of two different CPWs on porous Si 

Fig. 1 Schematic of a porous Si layer locally formed on the Si substrate. 

 

 Καηλνηόκν ζύζηεκα ειέγρνπ ξνήο αέξα ζε κεραλή απηνθηλήηνπ 

 
Αλαπηύρζεθε θαηλνηόκν ζύζηεκα ειέγρνπ γηα ρξήζε ζηελ είζνδν αέξα ζηε κεραλή 

απηνθηλήηνπ. 

 

΢ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο SE2A-ENIAC ε νκάδα Ναλνδνκώλ γηα 

Ναλνειεθηξνληθέο δηαηάμεηο θαη αηζζεηήξεο κε ππεύζπλε ηε Γξ. Α. Ναζηνπνύινπ 

αλέπηπμε ζύζηεκα ειέγρνπ ξνήο ζηελ είζνδν αέξα ηεο κεραλήο απηνθηλήηνπ, πνπ 

power loss, while more recently NCSR Demokritos-IMEL in collaboration with INP-

FMNT demonstrated within the EU ICT NoE Nanofunction project that the use of the 

porous Si platform can be extended to frequencies up to 110 GHz. They designed and 

fabricated mm-wave co-planar waveguides with 50 or 145 Ω   characteristic imped-

ance, and demonstrated that the attenuation loss is below 0.4 at 70 GHz and remains 

below 0.6 at 110 GHz. More details are found in [2]. 

 
[1] “Optimized porous Si microplate technology for on-chip local RF isolation",  F. Zacharatos, 

H.  Contopanagos, and A. G. Nassiopoulou, IEEE Transactions on Electron Devices, 56 (11), 

pp. 2733-2738 (2009) 

 

 [2] “On-chip High Performance Millimeter-Wave Transmission Lines on Locally-Grown Po-

rous Silicon Areas”  H. Issa, P. Ferrari, E. Hourdakis and A. G. Nassiopoulou, IEEE Transac-

tions on Electron Devices (in press)  
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Νέα—ειδήσεις 

Εηθόλα 1: Αηζζεηήξαο ξνήο αεξίνπ ηνπνζεηεκέλνο ζε ηππωκέλν θύθιωκα κε ηα 

θαηάιιεια ειεθηξνληθά θαη εθαξκνζκέλνο ζηελ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε βάζε. 

Η βάζε απηή πξνζαξκόδεηαη ζε ζωιήλα εηζόδνπ κεραλήο απηνθηλήηνπ (κεγάινο 

καύξνο ζωιήλαο ζηηο θωηνγξαθίεο) 
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Εηθόλα 2: Κακπύιε απόθξηζεο αηζζεηήξα ξνήο αεξίνπ ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ εη-

ζεξρόκελνπ (επάλω γξακκή) ή εμεξρόκελνπ (θάηω γξακκή) αέξα. 

Θέμα  3ο :  Απολογισμός Ημερίδας με συνδιοργάνωση από την  

Επιστημονική εταιρία Micro&Nano 

 

Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Ινπιίνπ 2011 ζην Ηξάθιεην Κξήηεο ε 

επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα “Emerging technologies in Micro and Nano electronics 

and eco-friendly aspects” («΢ύγρξνλεο ηερλνινγίεο κηθξν θαη λαλν ειεθηξνληθήο θαη ε 

πξάζηλε εθδνρή»). 

ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξα Si πςειήο απόδνζεο, ζύζηεκα ζπζθεπαζίαο θαη ειεθηξνληθά 

ειέγρνπ. Σν ζύζηεκα είλαη πςειήο επαηζζεζίαο, γξακκηθήο απόθξηζεο, πςειήο αμην-

πηζηίαο, κεγάινπ εύξνπο ξνήο, κε δπλαηόηεηα κέηξεζεο επζείαο θαη αλάζηξνθεο ξνήο 

θαη ρακεινύ θόζηνπο. Δπίδεημε ηνπ ζπζηήκαηνο, εγθαηαζηεκέλνπ ζε θνξηεγό ηεο 

εηαηξίαο VOLVO, ζα επηδεηρζεί ζην workshop πνπ δηνξγαλώλεη ην Δπξσπατθό πξό-

γξακκα SE2Α ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2011 ζηελ Οιιαλδία.   
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΢ΔΛ.5 

Θέμα  4ο : Απολογισμός Θερινού Σχολείου με συνδιοργάνωση από την  

Micro&Nano 

 
Σν “21ν Θεξηλό ΢ρνιείν Πξνρσξεκέλεο Φπζηθήο Ηξαθιείνπ” κε ζεκαηηθό θύθιν 

“Ναλνειεθηξνληθή” έιαβε ρώξα ζην Ηξάθιεην Κξήηεο, ζην ρώξν ηνπ Σκήκαηνο Φπ-

ζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο από ηηο 19 εσο θαη ηηο 24 Ινπιίνπ 2011, κε ηελ ζπκ-

κεηνρή πξνρσξεκέλσλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηκεκάησλ Φπζη-

θήο θαη ζπλαθώλ Δπηζηεκνληθώλ Πεδίσλ Διιεληθώλ Ιδξπκάησλ. ΢πλδηνξγαλώζεθε 

από ην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Δηαηξία 

Micro&Nano. Πεξηειάκβαλε ηξεηο εκέξεο εληαηηθώλ καζεκάησλ θαη εξγαζηεξηαθώλ 

αζθήζεσλ θαζώο θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζηελ εκεξίδα “΢ύγρξνλεο ηερλν-

ινγίεο κηθξν- θαη λαλν-ειεθηξνληθήο θαη ε πξάζηλε  εθδνρή” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηελ 24ε Ινπιίνπ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο εδώ. 

 

Η Ηκεξίδα δηνξγαλώζεθε από ηελ Επιστημονική Εταιρεία «Micro & Nano», ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Corallia, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Ηιεθηξνληθήο  

Γνκήο θαη Λέηδεξ ηνπ ΙΣΔ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Οξγάλσζε: Εργαστήριο 

Μικρο/νανο-ηλεκτρονικής και Οπτοηλεκτρονικής) θαη θηινμελήζεθε ζην θηήξην 

ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 

Σελ εκεξίδα παξαθνινύζεζαλ πεξίπνπ 80 επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο, κε ηελ πιεην-

λόηεηα απηώλ λα είλαη λένη πηπρηνύρνη θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο από δηάθνξα Σκή-

καηα ζρνιώλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ (Φπζηθή, Δπηζηήκε Τιηθώλ, Υεκεία) θαη Πνιπηε-

ρλείνπ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο εδώ. 

 

Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής 

(IΜΗΛ), ΕΚΕΥΕ "Δημόκριτος", 

Σέρμα Πατρ. Γρηγορίου, 

PO Box 60228, 

Αγία Παρασκευή, 

15310 Αθήνα, Ελλάδα  

Σηλέφωνο :  210 650 3170  

Υαξ : 210 651 1723  

Phone : 555-555-5555 

Fax : 555-555-5555 

IMEL - N.C.S.R. "DEMOKRITOS" 

http://www.micro-nano.gr 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ ΣΕΤΦΟΤ΢:  Κατερίνα Βαλαλάκη 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΢ΤΝΣΑΞΗ΢: Ανδρούλα Νασιοπούλου 

http://www.micro-nano.gr/library/downloads/Docs/documents/events/Micro-Nano_Apologismos%20Summer%20School_Iliopoulos_Crete-2011.pdf
http://www.micro-nano.gr/library/downloads/Docs/documents/events/apologismos_imeridas_green_aspects.pdf

